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摘要(译)

本发明涉及一种发光像素屏的制造方法，包括形成有源像素矩阵（1），
第一电极形成层（2）沿着所述有源像素矩阵运行，所述像素按预定分布
排列;形成由一组发光二极管构成的各向异性基板（3），每个发光二极
管由平行的纳米线（4）构成，所述纳米线（4）横向于其主体分布在绝
缘基质（5）中，即垂直地，更高的密度大于像素，不管像素的预定分
布;将基板连接到有源像素矩阵，使得仅所述纳米线的子组（4A，4B）通
过第一端连接到根据电极形成层中限定的像素电极（2A，2B）。至少所
述纳米线子组通过另一端电连接到公共电极（6），所述子组在所述连接
步骤期间被定义为有源像素矩阵中的像素分布。使得布置在所述子组之
间的衬底的纳米线呈现为不发光的。
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